
MODULI FOTOVOLTAICI ISF- 235
Moduli solari monocristallini

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TIPO DI CELLA

CONTATTI

Në DI CELLE PER MODULO

STRUTTURA

CORNICE

COLLEGAMENTO A TERRA

SISTEMA ANTIFURTO

INTERCONNESSIONE

SCATOLA DI GIUNZIONE

CAVI

Silicio monocristallino, testurizzata, con strato antiriflesso, dimensioni 156 x 156 mm

Ridondanti, multipli per ciascuna cella

60 celle in serie

1) Vetro temprato e microstrutturato ad alta trasmissibilit•
2) Celle laminate con EVA (etiln-vinil acetato)
3) Retro posteriore di Tedlar / Poliester di vari strati

Alluminio anodizzato

S€

S€

PCB

1 x IP 65 con diodo bypass

1 m (+); 1 m (-); 4  mm2      Multicontact MC4 o compatibili

CARATTERISTICHE GENERALI
DIMENSIONI

PESO

IMBALLO

INGOMBRO SCATOLA DA 23 PZ 

1.667 x 994 x 45 mm

19  kg

20  moduli per scatola (possibilit• di 4 moduli per scatola)

1.725 x 1.045 x 1.220 mm (materiali riciclabili)

VALORI DI RIFERIMENTO PER L’INTEGRAZIONE DEL SISTEM A
TENSIONE MASSIMA AMMISSIBILE NEL SISTEMA

CORRENTE INVERSA

CARICA FISICA MASSIMA AMMISSIBILE

TEMPERATURA OPERATIVA

RESISTENZA ALL' IMPATTO

1.000 V

2 h di sovraccarica al 135% del valore massimo di protezione

5.400 Pa

- 40 ëC a 85 ëC

Grandine di 25 mm, da 1 m di distanza a 23 m/s

Per maggiori dettagli si rimanda al 

sito isofoton.com

Moduli prodotti 
con i massimi standard di 
qualit•

Celle ultrasottili ad alto 
rendimento

Generano energia dal 
1981

Solidi ed affidabili

Omologati e certificati 
dal T€V

CERTIFICAZIONI: CE, IEC 61215 (T•V), IEC 61730  applicazione Classe A (T•V)

10
 an

ni 
di prodot to

25 anni di pote

nz
a 

   
  GARANZIA



POTENZA ELETTRICA MASSIMA  -Pmax- (W)

TENSIONE DI CIRCUITO APERTO -Voc- (V)

TENSIONE NEL PUNTO DI MASSIMA POTENZA -Vmpp- (V)

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO -Isc- (A)

CORRENTE NEL PUNTO DI MASSIMA POTENZA -Impp- (A)

EFFICIENZA (%)

TOLLERANZA DI POTENZA (% Pmax)

COMPORTAMENTO IN CONDIZIONI 
STANDARD

Dati medi in  simulatori  solari  Classe A,  secondo  IEC-60904-9 Ed.2,  certificato  dal  T•V  Rheinland

POTENZA ELETTRICA MASSIMA  -Pmax- (W)

TENSIONE DI CIRCUITO APERTO -Voc- (V)

TENSIONE NEL PUNTO DI MASSIMA POTENZA -Vmpp- (V)

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO -Isc- (A)

CORRENTE NEL PUNTO DI MASSIMA POTENZA -Impp- (A)

TOLLERANZA DI POTENZA (% Pmax)

COMPORTAMENTO A 800 W/m 2, 
NOCT,  AM 1,5

Riduzione  del  rendimento  da  1000 W/m2  a  200 W/m2  alla  temperatura  di 25ëC ,  secondo la  norma  60904-1:  5%(+/-3%)

DIMENSIONI

VARIAZIONE I-V DELL’ ISF-235 EI FUNZIONE 
DELLA TEMPERATURA DELLA CELLA

PARAMETRI DI TEMPERATURA

TONC

CCT Isc

CCT Voc

CCT Pmax

47ëC + / - 2ëC

0,0294 %/ K

-0,387 %/ K

-0,48 %/ K

CENTRO DI RICERCA E PRODUZIONE:
Parque Tecnol!gico Andaluc"a (PTA) 
C/ Severo Ochoa, 50
29590 M#laga (Spagna)
Tel.: +34 951 23 35 00
Fax: +34 951 23 32 10
isofoton.m@isofoton.com

SEDE:
C/ Montalb#n,9
28014 Madrid (Spagna)
Tel.: +34 91 414 78 00
Fax: +34 91 414 79 00
isofoton@isofoton.com
isofoton.com

OSSERVAZIONI:
ISOFOT$N S.A. si riserva il diritto 
di cambiare le specifiche senza 
preavviso. Questa scheda tecnica 
commerciale & conforme alla 
norma EN 50380
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Tensione (V)

I-V (15ºC)

I-V (25ºC)

I-V (35ºC)

I-V (45ºC)

I-V (55ºC)


